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TRANZYSTOROWY WZMACNIACZ LINIOWY NA PASMO 23 cm

Bl Medium power amplifier for 23 cm using Russian KT939 transistors. Description of construction and adjustment. [l

W opisanym wzmacniaczu wykorzystano stosunkowo
latwe do nabycia tranzystory produkji radzieckiej. Wybdr
12 V egzemplarzy KT939 umozliwia zastosowanie wzmac-
niacza do pracy "portable”. Dwa réwnolegle polaczone tran-
zystory tego typu pozwalaja osiagnaé moc rzedu 2W (kiéra
okazala sie na og6t wystarczajaca do sterowania opisanego
w "KP" 9/93 lampowego wzmacniacza mocy). Umieszczo-
ny w tej samej obudowie stopieri sterujacy podnosi wzmoc-
nienie calego ukiadu na poziom okolo 11 B,

Wzmacniacze, przedwzmacniacz i stopiefi mocy na
dwéch tranzystorach polaczonych réwnolegle byly szero-
ko opisane - w r6znych odmianach i na réznych pélprze-
wodnikach. Przedstawiany uklad jest zbudowany na
dwustronnie laminowanej plytce ze szkla epoksydowego
o grubo$ci 1.6 mm (i rozmiarach transweriera). Za wyjat-
kiem diawikéw w.cz. wszystkie linie sa cbwodami druko-
wanymi. W stopniu mocy zrezygnowano tez, nie tylko ze
wzgledu na brak miejsca, z oddzielnych linii dopasowuja-
cych i - liczac sie z pewnymi stratami - pofaczono obydwa
tranzystory "na krdtko". Duia liniowo$¢, zupelnie zado-
walajaca stabilnoé¢ termiczna oraz dobra odpornoéé na
Zmiany napiecia zasilania uzyskano przez zastosowarie
rozbudowanej stabilizadji napieé bazy.

Przefaczanie nad/odb realizuje si¢ wykorzystujac na-
piecie +Tx transwertera. Przedstawiony na rysunku obok
schemat catosci nie wymaga chyba zadnych wyjasnier.

Konstrukcja wzmacniacza

Tranzystory w.cz. montowane sa od niewytrawionej
strony plytki. Emitery tranzystoréw lutowane sa bezpo-
$tednio do plaszezyzny masy. Baza i kolektor przeciagnie-
te s3 na strong obwodéw drukowanych. Przed naloze-
niem radiatora lub blachy no$nej radiatora nalezy konie-
cznie skrawkiem cienkiej folii miedzianej uziemi¢ sruby
tranzystoréw, Krok ten zapobiega skutecznie drganiom
pasozytniczym. Wszystkie czesd wlutowane sg bezpo-
Srédnio na sciezki obwodéw, przez plytke przechodza tyl-
ko koricéwki elementéw polaczonych z masa.

Badajac dwadziescia sztuk KT939A stwierdzono dogé
duza rozbieznos¢ parametréw. Wynika to juz z danych
katalogowych producenta. By zapewni¢ dobrq prace
wzmacniacza wskazana jest wstepna segregacja poszcze-
g0lnych egzemplarzy (pomiar parametru wzmocnienia).

Uruchomienie wzmacniacza naleZy zaczaé od spraw-
dzenia ewentualnie wbudowanego przelacznika nad /odb
i ukladu stabilizujacego napiecie baz tranzystoréw w.cz.
Opomniki R1, R3, R4 nie sa wlutowane! Na wstepnym ob-
ciaZeniu tego ukladu (opornik R14) powinno by¢ napiecie
0.75 +/-0.03 V. Obciazajac ten regulator dodatkowymi
opornikami od 100 do 10 £2 obserwujemy coraz wigkszy
spadek napiecia (w zakresie kilku mV). W innym przy-
padku mozna przyja, ze uklad wzbudza sie (jesli istnieje
faka mozliwoé¢ - sprawdzié oscyloskopem), czemu nalezy
zapobiec dodatkowymi kondensatorami blokujacymi.
Warunkiem poprawnej pracy ukladu jest zastosowanie
perelek ferrytowych na zaciskach tranzystoréw T4 i T5.
We wzmacniaczach bez wstepnej regulagi Ub-78 M 08
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{ukad przeznaczony do pracy stacjonamej i zasilany na-
pieciem stabilizowanym) nalezy sprawdzi¢ prawidlowa
prace ukladu zmieniajac napiecie zasilania od 8 do 15 V.
Zwracam uwage, Ze zasilajac T4 i T5 napieciem rzedu 12
V rosng straty na oporniku R9. Nalezy zastosowa¢ opor-
nik 0 mocy 2 W. Po wlutowaniu opomikéw R1, 3, 4 gotowy
wzmacniacz nalezy odpowiednio obciazy¢. Podajac napiecie
2 zasilacza regulowanego (i najlepiej ograniczonego pradem
do okolo 1 A) miedzy 10a 14 V, nalezy sprawdzi¢ prady spo-
czynku poszczegéinych tranzystoréw mierzac spadki napie¢
na opomikach kolektorow. Prawdopodobnie za niskie prady
mozna regulowa lutujac réwnolegle do opornika R9 opomi-
ki 0 coraz mniejszej wartosd (rzedu 1KQ). Prady spoczynku
franzystoréw miedzy 80 mA i 120 mA nie powinny - przy
najwyZzszym napiecitt i wysterowaniu - wzrastaé powyzej 300
mA. Przed wiaczeniem napiecia zasilania nalezy wszystkie
trymery wykreci¢ na minimum pojemnosd. Po podaniu mo-
<y sterujacej okolo 50 mW stroimy wzmacniacz - zaczynajac
od wyjéda - na maksimum mocy. Podczas strojenia moga
wystepowad wzbudzenia przeciwsobne stopnia koricowego
(obydwa tranzystory nie pracuja w tej samej fazie), cojest wy-
nikiem uproszczonej konstrukdi - brak odpowiedniej izolagi
fych dwéch stopni. Poprawnie zestrojony wzmacniacz pracu-
je prawidlowo i nie wzbudza sie nawet z odfaczonym obcia-
zeniem. Przy 12.8V, pradzie okolo 1 A trzy zbudowane przez
autora wzmacniacze oddaja moc miedzy 1.9a 22 W. Mocste-
rujaca podczas pomiaru 130 mW.
Spis gldwnych elementéw

T1,T2,T3 - KT939A

T4 - BD677

T5 - DB135

T6 - BD680

T7 - BC547

IC1 - 78MO8

C1,C6,C15,C16,C24,C26,C35 - InF

C23,C25,C32 - 10nF

C7,C14,C17,C22,C27,C29,C31,C33,C34 - 0,IpF

C13,C18,C30 - 2,2uF/16V

C8 - TuF/25V

C9,C10 - 10pF - SMD (trapez) ewent miniaturowy ceram.

C19,C20 - 20pF, jak v\l!yzef(

C2,C11,C12,C21 - 5pF - Sky

(inny miniaturowy zmienny)
C?S,C%gCBﬁ - InF przepustowy
R1R3,R4-10
R5,R6 - 1

R7 -47

R8-15

R9 - 150/0.5W

R10 - 10K

R11-1K

R12-22K

D1 - BA481, HP2800 lub inna (ewent. AA116)

D2 - IN4001 lub E)odobna

D11,D13,D14 - 0.1pH

D12,D15,D16 - 1 zwéj drutem 0,8

P - perelka ferrytowa 3mm na diawikach i zaciskach E/B
tranz. T4,T5
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